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Ea Lichtemitterdioden VQ A 1 6. 26. 36 46 

Die Lichtemitterdioden VQA 16 sind rotstrahlende GaAsP/GaP-Diodeı 

VQA 26 grünstrahlende GaP-Dioden, VQA 36 gelbstrahlende GaAsP/Gal 

Dioden und VQA 46 orangestrahlende GaAsP/GaP-Dioden in klarer 

eingefärbter Allplast-Linsen-Verkappung mit 5 mm Durchmesser. 

Die Dioden sind vorwiegend als Anzeige- und Kontrollelemente 

und zum Beleuchten von Skalen und Bedienungselementen vorgesehen. 

Sie werden durch eine Montagesinheit, bestehend aus Fassung und 

Klemnring, komplettiert, Die Lieferung mit Montageeinheit ist 

auf besondere Anforderung möglich, 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwartung bei mittleren Betriensbedingungen hypothe- 

tisch mindestens 105 Stunden, 

Kenngrößen bei P = 25 ° mine YDe max, 

Lichtstärke 172239 ; “ 
bei Ip = 10 mA VQA 16,26,36,46 1, 3,0 - =  mocd 

VQA 16,26,36,46 F I, 3;0 - = med 
VQA 16,26,36,46 G 1 4,5 - - mcd 

VQA 16,26,36,46 E 1L, 68 - =  mcd 
VQA 16,26,36,46 I I, 10,1 - - med 

YQA 16,26,46 K I, 15,2 - — med 
VQA 16,26,46 5 5 22,8 - - med 

Durchlaßgleichspannung VQA 16 _UF i 149 - M 

bel In = 10M oı 26,36/46 Da 2 . 20 v 
Sperrgleichstrom 
bei Un = 5 I - = 100 Jan 

Öffnungswinkel 
bei Ip = 10 mi ©S 5 - $ 

T Offnungswinkel bei der I-Messung 15° + 
2>:Ln.nerhnlb einer Verpackungseinheit (3 1000 Stück) beträgt die 

Iv-Gr\mpenbrej.te‚ ausgenommen ungruppierter Grundtyp und’ l1icht- 

stärkste Iv-(‘:ruppe‚ bezogen auf I, „ın 2 

3>Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 
äder Verpackung 
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SESE 
VOA16,26,36.46 m 

ä » - eleCchtOonNic 

Wellenlänge des Maximums min, Mn 
der spektralen Emission 

$ xrote Diode Am 625 645 nm 

grüne Diode Äqex 555 570 nm 

gelbe Diode Äges 580 500 nmn 

orange Diode Äpmesx 600 620 nm 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite 4 A0;5 - 40 nmn 

Reduktionskoeffizient des F 
Durch].a.ßgle:l.chatromes . 
bei -ß = 55 bis 85 -TKm - 0,67 mA/K 

Reduktionakoaffizient des 
relativen Spitzendurchlaß- 
Stronmes ö 
bei „9. =:55 bis 85 ”0 'TKI?RM - 2,22 %/ 

Temperaturkoeffizient der ' 
relatiyven Lichtstärke ö 
bei "9'a. = 25 bis 85 C0 —TKIv - 1,0 ‘ Z/X 

Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom _ ; 
bei -ß =25 bis 55 C IE' - 30 mA 

8pitzendumimlaßstrom'” ; 
periodischer 
bei Va = —25 bis 55 ° Ippu. - 5 100 n 

gorrslaichspannung 

= 25 bis 85 ° Ur - 5 Y 

Betriebstenperaturbereich Oa =25 85 : 
S 0, Lagerungstemperaturbereich 19°a,;5 =50 50 „ % 

E3„p S 100 S, T= 1 : 10; abweichende Tastverhältnisse nach 
Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender . 
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lln Ara RE . VOA16,26,36.46 
a Katode 

A 175210 S 9,5 

F Iık max ‚>“‘\\'ö}p 
i& g . SS 
DA S * f S s C 

SEa L A 
m . l @ . 

? (ötbar 1 
ö 8604015 __ | O5840.2 

19,5 4 1,0 12,320,3 

ka (31,8) 
Diode 
Masse 0,3 g 

Standard: TGL 39722 

e SS s UL} 

07 

l'assungS) Hl 

Masse 0,08 g Nicht angegebene Einzel- 
heiten sind zweckentspre- 
chend zu wählen 

+ . “ 

70404 

@92 

Klemmring 
Masse 0,09 g 

552ronbplattendicke 2,5 max 
Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,7 
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eieCironic VOA16,26,36.46 
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VQA 36 
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VOA16,26,36.46 EISCHOTIC 

1 

__ IN 
K 1y max 

08 l/ 

I G6 / \\ 

a / 
Tvmax / ; 

o T 

500 620 640 660 nm 680 

normierte spektrale Emission 

VQA 16 
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VOQA16,26,3646 electronic 

w / \ I max=„m 

normierte spektrale Emission 

VQA 26 
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eiectronic VQA 16,26, 36.46 

1/ 
; T L fa 

1y max 
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Iy max 

02 

‚z D 
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A —— 

normierte spektrale Emission 

VQA 36 
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VQA16.26‚3646 electronic 
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eISCHONIE VOA16,26,36.46 
Informationshinweise zur Lichtstärkekennzeichnung 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

äer Verpackung., 

Soll die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Mon- 

tage der Dioden z,B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird 

zur Kennzeichnung —- sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können — die nachstehende Farbcodierung auf den Leiter—- 

platten empfohlen,. 

Farbeodierung 

Lichtstär- | Grund= | G E T K $ 
kegruppe typ 

Farbpunkt - weiß | braun | orange %oä äcäwa.rz ärä.u 
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